
















































专利名称(译) 纳米结构的电致发光器件以及显示器

公开(公告)号 CN101405888A 公开(公告)日 2009-04-08

申请号 CN200780009543.8 申请日 2007-02-20

[标]申请(专利权)人(译) 索莱赞特公司

申请(专利权)人(译) 索莱赞特公司

当前申请(专利权)人(译) 索莱赞特公司

[标]发明人 戴莫德雷迪

发明人 戴莫德·雷迪

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 H05B33/14 C09K11/883 H01L51/5048 H01L51/5012 H01L51/5088 B82Y20/00 B82Y30/00 H01L51/502 
H01L2251/5369 Y10T428/25 H01L21/02576 H01L21/02579 H01L51/5092

代理人(译) 张波

优先权 60/774794 2006-02-17 US

其他公开文献 CN101405888B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种电致发光器件，其包括第一电极(610)和第二电极(650)，二者中至少
一个对辐射是透明的；包括第一纳米颗粒的空穴传导层(630)，其中空穴
传导层(630)与第一电极(610)相接触；包括第二纳米颗粒的电子传导层
(640)，其中电子传导层(640)与空穴传导层(630)和第二电极(650)相接
触；任选的能提供正电压和负电压的电压源，其中电压源的正极被连接
到第一电极，负极被连接到第二电极。在一些实施例中，电致发光器件
也包括在空穴传导层和电子传导层之间的电子－空穴复合层。
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